Билет №1.

1. Электроника, её основные области исследования: вакуумная, твердотельная, квантовая электроника. Особенности физических процессов.
2.Анализ электронно-дырочного перехода в равновесном состоянии. Высота потенциального барьера зависимость от температуры и концентраций примесей.
3. Дайте определение неупругого столкновения I и II рода в газовом разряде.

Билет №2.

1. Структура кристаллов. Типы кристаллических решеток. Трансляционная симметрия. Индексы Миллера. Типы связей в кристаллах.
2. ВАХ реального p-n перехода. Влияние тока рекомбинации и сопротивления базы.

3. См. билет №1.

Билет №3.

1. Типы связей в кристаллах. Молекулярные, ионные, атомные и металлические кристаллы. Дефекты кристаллической решетки (точечные, линейные поверхностные).

2. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Явление фотопроводимости в полупроводниках. Виды поглощения электромагнитного излучения. Спектральная характеристика коэффициента поглощения.
3. См. билет №1.

Билет №4.

1. Классификация твердых тел по степени электропроводности. Процессы термогенерации и рекомбинации (корпускулярная и зонная интерпретация). Собственные полупроводники. Примесная электропроводность в полупроводниках, электронные и дырочные полупроводники.
Энергетические уровни и зоны твердого тела. Потенциальная и кинетическая энергия электронов.

